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摘要(译)

一种液晶装置，包括：TFT阵列基板，包括具有栅电极的栅极布线，具
有源电极的源极布线，具有栅电极的薄膜晶体管，半导体层，源电极和
漏电极，层间绝缘薄膜晶体管和栅极和源极布线上方的薄膜，透明像素
电极，具有通过接触孔连接到漏电极的第一透明导电薄膜，并通过提供
的像素开口与绝缘基板的表面接触在栅极绝缘膜和层间绝缘膜中，由连
接到漏电极的Al合金制成的反射像素电极和形成在反射电极上的第二透
明导电膜。第二透明导电膜具有与反射像素电极相同的图案形状，并且
其厚度为至少5nm。
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